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21. Aplicatii



Circuite de intrare in amplificatoarele elementare

Circuitul de intrare al amplificatorului EM

» la frecvente inalte apar capacitati parazite care afecteaza functionarea
amplificatorului;

» frecvente medii: domeniul de frecvente in care amplificarea de tensiune nu
depinde de frecventa semnalului (amplificator aperiodic);

> se foloseste schema echivalenta Giacoletto:
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> se pune in evidentd un amplificator cu reactie paralel de tensiune (prin Z p )i



» amplificatorul este caracterizat la intrare prin Zia = Zﬂ lar circuitul de

reactie prin Z, = Z .
2 M

» impedanta de intrare:
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> amplificarea de tensiune: A=-87,
si rezulta:
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» cazul Zs = Rs (sarcina pur rezistiva):
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> schema echivalenta:
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Observatii:

- la frecvente mari, capacitatea de intrare sunteaza rezistenta de intrare a
etajului EM;

- nu se poate conecta etaj EM dupa circuit cu sarcind dinamica;
- solutie: se foloseste schemda BM sau cascoda pentru etaj de intrare;

- se foloseste repetor pe emitor ca etaj intermediar.

» cazul unei amplificari complexe:
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Observatie: pe intrare apare o componenta de rezistenta negativa in paralel
cu componenta pozitiva; la o anumitd frecventa, rezistenta de intrare poate deveni
negativa ceea ce presupune o instabilitate a circuitului; aceasta comportare poate sa
apara numai daca 6 > 0, deci pentru sarcina inductiva:
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e cazuri reale:
- circuite cu relee;
- circuite cu transformatoare;

e remediu:
- neutrodinarea (pentru circuite de inaltd frecventd);

- rezistenta antioscilanta:

ranti

- alte variante.



Circuitul de intrare al amplificatorului cu CM

» schema amplificatorului CM:
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» cazul unei sarcini rezistive, ZS = RS:
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- capacitatea de intrare este redusa foarte mult iar rezistenta de intrare creste
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> cazul unei sarcini capacitive: Z— =—+ JoC,
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Se presupune ca: ‘SZS‘ >>1:
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- capacitatea de intrare este mica (etaj de ¢ uplare); si capacitatea de sarcina
se reflecta micsorata la intrare;
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- rezistenta de intrare mare;

- componentd negativa dependentd de patratul frecventei semnlului
devine importanta la frecvente relativ mici;

- compensarea se poate face cu rezistenta antioscilantd in serie cu baza:
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Impedante simulate

» se simuleaza electronic impedante controlabile (efecte capacitive sau
inductive);
» amplificatorul cu reactie paralel de tensiune fara tensiune aplicata la intrare:
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» impedanta de iesire (la bornele AB):

(se neglijeaza efectul circuitului de reactie)




> daca: ‘,BrAD‘ >>1:
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Exemple:

a) circuitul cu amplificator cu tranzistoare:



Cu:

° Tl este repetor pe emitor (pentru impedanta de intrare mare);

o T2 amplificator cu EM pentru amplificare mare (si negativd), cu panta

echivalenta 82 :

e Intre punctele M, N si P se aplica circuitul de reactie.

b) 22 = RZ; Zl = ja)Li (convertor inductanta — capacitate):
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(convertor capacitate — inductanta):
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cu: RAB = i si LAB = ﬂ (reglabila prin 82);
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- pentru factor de calitate bun (Rpg << ol p):
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- pentru a realiza conditia initiala ‘ ,BrAn‘ >>1, este necesar un amplificator cu
mai multe etaje.

d) 22 = ja)LZ; Zl = Rl (multiplicator de inductanta):
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cu: Rag = — si Lag = —=— (greu de realizat S,R; <1).
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e) Ly, =——; Z; =Ry (multiplicator de capacitate)
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cu: Rag = S_ s CAB = CZSZRl (usor de realizat SZRl >1)
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- exemplu: C2 capacitatea de bariera a unei diode (varicap) iar Rl rezistenta de

polarizare in c.c. — multiplicare de capacitate variabild prin tensiunea continua de
polarizare.
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